Fototransistor SP 211

Der SP211 ist ein Silizium-npn-Fototransister hoher Emp-
findlichkeit in einam Mikro-Metall-Keremikgehduse mit
ginam linsenf8rmigen Glasfenster, '

Durch die Anordnung der Anschliisse bei kleinen Gehduse-
abmessungen eignet sich dieser Fototransistor fiir die di-
rekte Montage in doppelt kaschiede Leiterplatten. Der ma-
ximale Durchmesser im Bereich der Emitteranschiuffohnen
von 2,4 mm ermdglicht bei minimalem Aufwand den Aufbou
von Fetotransistorzeilen und -motrizen mit einem Rastermaf
¥om 2.5 mm, :

Dieser Fotofronsistor slgnet sich besonders filr den Einsotz
in Lochstreifen- und lochkarieniesern, Ferner 148t er sich
gberoll dort vorteilheft einsetzen, we es auf eine geringe
Einbuutiefe und hohe Packungsdichte onkommt,

Abmessungen siehe Biid 2
Masse 0,03 g
Standard TGL 32 114
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Koitektar-Emitterspannung Uepo L] v
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SP 21 0,25 mb
SP21t A 0,40 — 0,80 mA
SP211 B 0,43 _ 1.2% ma
sPa21i C 1,940 — 200 mA,
S5k 1,51 - 520 wh
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Unungswinket 67 n 32 Grad
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Verzdgerungszait ty 5 HS
Anstiegszeit iy 2L}
Speicherzeit 1, 1,3 s
Abfallzelt ty H 5
thermischer Widerstend Ren 2 Kimw

1) Gamessan mit alner Woliramiadenlampe el eingr Ferbismperatur
von 285 K (Normlichtort A noach TGL 22 878} in Richiung der geo-
metrischen Achse

?) Bexzogen guf 50% der Empfindlichkeit ia Richtung der geometrischen
Achise

B Dos Maximum dar Empfongscharakleristik leg! innerhalk sines
Kegels mit dem halben Uifnungswinkel von 12 hezsgen auf die me-
chanische Achse
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Bitd #1: Abhdingigkeit der narmietten Kupozitht von der Kollektor-Emit-
iersponnang
T ——
=
q-
kS
.__‘.‘,Q

)

Pl e
Ip=fitpe]) =
.. E wigdu |
the = 25°C
5
L i F3] £ WTR

U ft ¥ ——w—
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dild 13: Ausgangskannlinienfeid dex SP 211 B
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